КОНСПЕКТ ПО ЦИФРОВА СХЕМОТЕХНИКА

1. Същност на схемотехниката.Елементна база на компютърната техника. Степен на интеграция. Сигнали, схеми, методи за анализ. 

2. Линейно формиране. Линейни импулсни схеми. Интегриращи и диференциращи.

3. Нелинейно формиране. Нелинеен анализ. Ключов режим. Ключови превключващи схеми. Статичен режим и преходни процеси в ключови схеми с nолуnроводникови диоди, биполярни и MOS транзистори.

4. Базови схеми (логически елементи). Характеристики и параметри. Биполярни схеми: диоди, ДТА, ТТА, И2Л, ЕСЛ схеми. MOS схеми: потенциални, динамични (синхронни), CMOS, BiCMOS. Маломощни и нисковолтови схеми.
5. Тригери. Структурен синтез. Основни транзисторни схеми. Логически структури. Схемотехника и синхронизация. Стабилност на състоянията. Несиметрични тригери.Логически елементи с хистерезис.

6. Схеми със смесени (аналогови и цифрови) сигнали. Класификация. SC схеми. Аналогови компаратори: Статични и динамични импулсни генератори. Мултивибратори: транзисторни, с логически елементи, интегрални, таймер 555. Блокинг генератор.

7. Схеми с голяма степен на интеграция (ГИС). Степен на интеграция. Правило на Рент. Вътрешни структури на ГИС. Синхронизация. Буферни схеми в ГИС и (-схеми с ГИС.

8. Памети. Класификация. Памети с последователен достъп(SAM) : статична, динамична и квазистатична клетка. Памети с произволен достъп: статичен RAM (запомняща клетка), динамичен RAM (запомняща клетка, схеми за чертане, запис, регенерация). Постоянни памети: входове, Програмиране.  Специализирани памети. 

9. Проектиране на ГИС и СГИС. Процес на проектиране. Схеми за автоматизация на проектирането. Описание на ГИС. Програмируеми схеми. Базови матрични кристали. Стандартни клетки. Силициева компилация. 

10. Перспективни елементи на ГИС. Маломощни и нисковолтови схеми. Бързодействащи схеми: безпрагови, GaAs схеми, преходи на Джозефсон. Квантова и молекулярна електроника.
